
특허등록번호 

10-1466013

특허명 

비정질 산화물 반도체 층 및 이를 포함

하는 박막트랜지스터

대표발명자 

소재게놈측정센터 남호현, 김용성

디스플레이 제품들의 원동력이 되는 박막 트랜지스터 기술

디스플레이 산업체의 경쟁력을 높여주는 KRISS의 디스플레이 원천 소재 특허 기

술, 'Sb가 도핑된 비정질 산화물 반도체 소재' 기술을 아시나요?  

이 기술은 TV, 스마트폰, 태블릿PC 등을 포함한 수많은 디스플레이 제품들의 원

동력이 되는 박막 트랜지스터 기술로써, 공정 과정에서 유도되는 산소 사이의 결

함을 방지하여 공정의 불안정성을 방지해준다는 장점을 자랑합니다.

넓은 온도의 폭에서 박막 트랜지스터 제조를 가능하게 하는 안정화 첨가물을 포함

하고 있으므로, 기술의 응용 범위가 넓을 뿐 아니라 우수한 균일성을 자랑하는 등 

많은 장점을 지닌 기술입니다.
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특허등록번호 

10-1431684

특허명 

상변화 메모리 소자 및 그 제조방법

대표발명자 

양자측정센터 배명호

47

메모리 소자의 대용량화, 집적화를 위한 상변화 메모리 소자 제조 기술

'상 변화 메모리 소자 및 그 제조방법'은 기존의 제조 기술로는 매우 어려웠던 초미

세 패턴의 상변화 메모리 소자 제조를 가능하게 하는 기술입니다.

뿐만 아니라, 해당 기술은 메모리 소자의 상변화층과 전극 사이의 조밀한 접촉면

적을 제어하여 전력 소비도 최소화합니다.
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